
附件1
68项电子行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	SJ/T 11840-2022
	智能音箱技术规范
	本文件界定了智能音箱智能化等级分类，规定了智能音箱的系统架构、声频性能、语音交互、安全性，以及智能音箱智能化技术要求，描述了对应的测试方法。
本文件适用于智能音箱产品及其系统的研发、设计和测试，其他采用语音交互技术的智能硬件产品也可参考使用。
	
	

	
	SJ/T 11841.2.2-2022
	显示系统视觉舒适度 
第2-2部分：平板显示-蓝光测量方法
	本文件描述了带有显示屏的电子设备的蓝光测量方法。适用于直视型显示设备，包括电视机、显示器、平板电脑等，其他显示设备可参照使用。
	
	

	
	SJ/T 11842-2022
	电视接收设备 液晶显示规范
	本文件规定了采用液晶（LCD）显示技术的电视接收设备显示性能的基本技术要求，描述了对应的测量条件和测量方法。本文件适用于基于液晶显示技术的电视接收设备的设计、生产和检验。
	
	

	
	SJ/T 11843-2022
	电视接收设备 通用规范
	本文件规定了电视接收设备的通用技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。适用于电视接收设备的设计、生产和检验。
	
	

	
	SJ/T 11844-2022
	电视接收设备 高动态范围(HDR)显示规范
	本文件规定了支持高动态范围（HDR）技术的电视接收设备HDR性能的基本技术要求，描述了对应的测量条件和测量方法。适用于基于液晶显示技术、有机发光二极管显示技术的电视接收设备的设计、生产和检验，其它显示技术的电视接收设备可参照使用。
	
	

	
	SJ/T 11845.1-2022
	基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法 第1部分：通用要求
	本文件规定了基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法的通用要求，为具体电子元器件可靠性的低频噪声评价方法标准的制定和实施提供指导。本文件适用于在电子元器件生产过程中及使用前对元器件可靠性进行评价，由研制生产企业、用户或其它相应检测机构实施。
	
	

	
	SJ/T 11845.2-2022
	基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法 第2部分：光电耦合器件
	本文件规定了用于光电耦合器件可靠性评价的低频噪声参数、评价方法及方法应用。
	
	

	
	SJ/T 11845.3-2022
	基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法 第3部分：二极管
	本文件规定了用于稳压二极管可靠性评价的低频噪声参数、评价方法及方法应用。
	
	

	
	SJ/T 11846-2022
	电压调整器低频噪声参数测试方法
	本文件依据电压调整器低频噪声参数测试要求和测试技术现状，规定了1Hz～300kHz频率范围内的低频噪声参数测试方法，主要包括电压调整器低频噪声测试的测试参数、测试条件、测试偏置电路、测试程序、资料性附录等，适用于电压调整器产品低频噪声参数测试。
	
	

	
	SJ/T 11847.1.2-2022
	柔性显示器件 第1-2部分：总规范
	本文件规定了柔性显示器件的分类、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存要求。本文件适用于柔性显示器件的研制、生产和交付。
	
	

	
	SJ/T 11847.3.1-2022
	柔性显示器件 第3-1部分：侧弯曲柔性显示模块详细规范
	本文件规定了侧弯曲柔性显示器件的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存要求。

本文件适用于采用有机发光二极管显示技术的侧弯曲柔性显示模块（以下简称“模块”）的研制、生产和交付，采用其他显示技术的侧弯曲柔性显示模块可参照使用。
	
	

	
	SJ/T 11847.3.2-2022
	柔性显示器件 第3-2部分：外侧折叠柔性显示模块详细规范
	本文件规定了外侧折叠柔性显示器件的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和贮存要求。本文件适用于采用有机发光二极管显示技术的外侧折叠柔性显示模块（以下简称“模块”）的研制、生产和交付，采用其他显示技术的外侧折叠柔性显示模块可参照使用。
	
	

	
	SJ/T 11140-2022
	铝电解电容器用电极箔
	本文件规定了铝电解电容器用电极箔型号命名、要求、试验方法、检验规则、包装、储存、运输、标志。

本文件适用于铝电解电容器用电极箔，包括阳极化成箔、阳极腐蚀箔、阴极化成箔、阴极箔、复合阳极箔、复合阴极箔、引出箔。
	SJ/T 11140-2012
	

	
	SJ/T 11848-2022
	半导体分立器件 3DG2484型NPN硅高频小功率晶体管详细规范
	本文件规定了3DG2484产品的外形、极限值、电特性及考核要求。
	
	

	
	SJ/T 11849-2022
	半导体分立器件 3DG3500、3DG3501型NPN硅高频小功率晶体管详细规范
	本文件规定了3DG3500、3DG3501产品的外形、极限值、电特性及考核要求。
	
	

	
	SJ/T 11850-2022
	半导体分立器件 3DK2219A、3DK2222A、3DK2222AUB型NPN硅小功率开关晶体管详细规范
	本文件规定了3DK2219A、3DK2222A、3DK2222AUB产品的外形、极限值、电特性及考核要求。
	
	

	
	SJ/T 11851-2022
	半导体分立器件 S3DK5794型NPN硅小功率开关晶体管对管详细规范
	本文件规定了S3DK5794产品的外形、极限值、电特性及考核要求。
	
	

	
	SJ/T 11460.6.3-2022
	显示光源组件 第6-3部分：测试方法 LED发光条光电参数
	本文件描述了显示光源组件用LED 发光条的光学和光电性能测试方法及其标准测试条件。
	
	IDT IEC 62595-2-2: 2018

	
	SJ/T 11852-2022
	服务机器人用锂离子电池和电池组通用规范
	本文件规定了服务机器人用锂离子电池及电池组的术语和定义、要求、试验方法。本文件适用于服务机器人用锂离子电池和电池组。
	
	

	
	SJ/T 11853-2022
	正压悬浮区熔单晶硅炉
	本文件规定了正压悬浮区熔单晶硅炉的产品标记和主要参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。适用于以高纯多晶硅做原料，采用悬浮区熔法进行半导体级单晶硅生长的单晶硅炉。
	
	

	
	SJ/T 11854-2022
	光伏用直拉单晶硅炉
	本文件规定了光伏用直拉单晶炉的术语定义、规格型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。适用于采用软轴直拉法进行太阳能级8英寸和12英寸单晶硅生长的单晶炉。
	
	

	
	SJ/T 11855-2022
	光伏用紫外老化试验箱辐照性能测试方法
	本文件规定了光伏用紫外老化试验箱紫外辐射光谱分布、辐照度，以及紫外辐照度不均匀度的测量方法，包括术语定义、测试环境、测试设备、测试步骤、结果处理及报告等内容。适用于紫外箱指定测试平面上（250 ~ 400）nm波长范围内的紫外辐射光谱分布、辐照度和紫外辐照度不均匀度的测量。
	
	

	
	SJ/T 11856.3-2022
	光纤通信用半导体激光器芯片技术规范 第3部分：光源用电吸收调制型半导体激光器芯片
	本文件规定了光纤通信用电吸收调制型半导体激光器芯片的术语和定义、缩略语、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、产品说明书和贮存等。 本文件适用于10Gbaud（NRZ）、25Gbaud（NRZ/PAM4）和50Gbaud（NRZ/PAM4）电吸收调制型半导体激光器芯片（EML）。
	
	

	
	SJ/T 11856.2-2022
	光纤通信用半导体激光器芯片技术规范 第2部分：光源用垂直腔面发射型半导体激光器芯片
	本文件规定了光纤通信用垂直腔面发射型半导体激光器的术语和定义、缩略语、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、产品说明书和贮存等。 本文件适用于10Gbaud（NRZ）、25Gbaud（NRZ）和25Gbaud（PAM4）垂直腔面发射型激光器芯片。
	
	

	
	SJ/T 11856.1-2022
	光纤通信用半导体激光器芯片技术规范 第1部分：光源用法布里-泊罗型及分布式反馈型半导体激光器芯片
	本文件规定了光纤通信用法布里-泊罗型及分布式反馈型半导体激光器芯片的术语和定义、缩略语、分类、技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、产品说明书和贮存等。本文件适用于10Gbaud（NRZ）、25Gbaud（NRZ）和25Gbaud（PAM4）光纤通信系统中法布里-泊罗激光二极管（FP-LD）和分布反馈激光二极管（DFB-LD）。
	
	

	
	SJ/T 10619-2022
	电子设备用固定电阻器详细规范 RYG2型金属氧化膜功率型固定电阻器 评定水平E
	本文件对 RYG2型金属氧化膜功率型固定电阻器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 10619-1995
	

	
	SJ/T 10618-2022
	电子设备用固定电阻器详细规范 RYG1型金属氧化膜功率型固定电阻器 评定水平E
	本文件对 RYG1型金属氧化膜功率型固定电阻器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 10618-1995
	

	
	SJ/T 2864-2022
	电子设备用固定电阻器详细规范 RXG7型线绕功率型固定电阻器 评定水平E
	本文件对RXG6型线绕功率型固定电阻器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 2864-1988
	

	
	SJ/T 2862-2022
	电子设备用固定电阻器详细规范 RXG5型线绕功率型固定电阻器 评定水平E
	本文件对RXG5型线绕功率型固定电阻器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 2862-1988
	

	
	SJ/T 2863-2022
	电子设备用固定电阻器详细规范 RXG6型线绕功率型固定电阻器 评定水平E
	本文件对RXG6型线绕功率型固定电阻器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 2863-1988
	

	
	SJ/T 2867-2022
	电子设备用固定电阻器详细规范 RI40型玻璃釉膜低功率固定电阻器 评定水平E
	本文件对RI40型玻璃釉膜低功率固定电阻器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 2867-1988
	

	
	SJ/T 2911-2022
	电子设备用电位器详细规范 WH159型低功率电位器 评定水平E
	本文件对WH159型低功率电位器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 2911-1988
	

	
	SJ/T 10354-2022
	电子设备用电位器详细规范 WH121型低功率电位器 评定水平E
	本文件对WH121型低功率电位器的规格、性能指标和特殊要求进行特定的规定。
	SJ/T 10354-1993
	

	
	SJ/T 11857-2022
	家电用电子整流无刷直流电动机
	本文件规定了家电用电子整流无刷直流电动机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。本文件适用于制冷暖通的家用和类似用途电器用，额定电压不大于250V，额定功率不大于250W的家电用的无刷直流电动机，其它同类型电动机可参考使用。
	
	

	
	SJ/T 11858-2022
	贴片式微型振动器
	本文件规定了贴片式微型振动器型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存的规定。本文件适用于手机等便携式通讯器材及消费电子产品上应用的贴片式微型振动器。
	
	

	
	SJ/T 11859-2022
	微型水泵用单相永磁同步电动机通用规范
	本文件规定了微型水泵用单相永磁同步电动机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。本文件适用于在洗衣机、洗碗机、卫浴等类似功能产品上使用，额定电压不大于250V，额定输入功率不大于200W的微型水泵用单相永磁同步电动机，其它同类型电动机可参考使用。
	
	

	
	SJ/T 10633-2022
	电子陶瓷原材料氧化铝中杂质的原子吸收分光光度测定法
	本文件规定了电子陶瓷原材料氧化铝中杂质的原子吸收分光光度测定法。本文件适用于电子陶瓷原材料氧化铝中钙、镁、铁、钾、钠的测定。
	SJ/T 10633-1995
	

	
	SJ/T 10632-2022
	电子陶瓷原材料粘土、长石、菱镁矿、方解石、白云石、滑石、石英中杂质的原子吸收分光光度测定法
	本文件规定了电子陶瓷原材料粘土、长石、菱镁矿、方解石、白云石、滑石、石英中杂质的原子吸收分光光度测定法。本文件适用于电子陶瓷原材料粘土、长石、菱镁矿、方解石、白云石、滑石、石英中钙、镁、铁、钾、钠杂质的测定。
	SJ/T 10632-1995
	

	
	SJ/T 11860-2022
	电镀溶液试验方法
	本文件规定了电镀溶液试验方法的一般要求，各种金属电镀溶液成分分析方法。本文件适用于电镀溶液的检验。
	SJ/Z 1081-1976~SJ/Z 1096-1976
	

	
	SJ/T 10557.1-2022
	电解电容器用铝箔技术条件
	本文件规定了电解电容器用铝箔的技术要求，试验方法，检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于高压电解电容器用阳极箔，低压电解电容器用阳极箔和电解电容器用阴极箔。
	SJ/T 10557.1-1994 
	

	
	SJ/T 11861-2022
	超级电容器术语
	本文件规定了超级电容器的术语和定义。本文件适用于超级电容器。
	
	

	
	SJ/T 11862-2022
	锂电池术语
	本文件规定了用于锂电池的一般术语。适用于锂原电池和锂蓄电池。
	
	

	
	SJ/T 11863-2022
	单片超大尺寸掩模板装载盒规范
	本文件规定了液晶显示器生产工艺中使用超大尺寸掩膜基板装载盒范。本文件适用于液晶显示器生产工艺中使用盛装超大尺寸掩膜基板装载盒，本文件适用于掩模基板尺寸范围为大于等于850 mm×1200 mm，小尺寸参照执行。本文件适用于掩膜基板自动装卸处理，尤其对于大尺寸掩模板是必不可少的。
	
	

	
	SJ/T 11864-2022
	半绝缘型碳化硅单晶衬底
	本文件规定了半绝缘型碳化硅(SiC)单晶衬底的术语、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。
本文件适用于经抛光后制备的Φ50.8 mm，Φ76.2 mm，Φ100.0 mm，Φ150.0 mm半绝缘型SiC衬底，晶型为4H。
	
	

	
	SJ/T 11865-2022
	功率器件用Φ150 mm n型碳化硅衬底
	本文件规定了功率器件用Φ150mm n型碳化硅(SiC)衬底的术语、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。适用于经抛光后制备的Φ150mm n型SiC衬底，晶型为4H。
	
	

	
	SJ/T 11866-2022
	半导体光电子器件 硅衬底白光功率发光二极管详细规范
	本文件规定了硅衬底白光功率发光二极管的详细要求，包括器件结构、性能要求，检验方法，检验规则以及包装、标志、运输和储存等。适用于硅衬底白光功率发光二极管的生产、研制和检验。
	
	

	
	SJ/T 11867-2022
	硅衬底蓝光小功率发光二极管芯片详细规范
	本文件规定了硅衬底蓝光小功率发光二极管芯片的技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存。适用于硅衬底蓝光小功率发光二极管芯片。
	
	

	
	SJ/T 11868-2022
	硅衬底蓝光功率发光二极管芯片详细规范
	本文件规定了硅衬底蓝光大功率发光二极管芯片的要求、检验方法、检验规则、包装、芯片出厂形式、运输、储存等。适用于所有硅衬底蓝光大功率LED芯片。
	
	

	
	SJ/T 11869-2022
	硅衬底白光功率发光二极管芯片详细规范
	本文件规定了硅衬底白光功率发光二极管芯片的详细要求，包括芯片结构、性能要求，检验方法，检验规则以及包装、标志、运输和储存等。适用于硅衬底白光功率发光二极管芯片。
	
	

	
	SJ/T 11870-2022
	照明用光传感器的性能测试方法
	本文件规定了照明用光传感器的性能测试方法。包括电性能、温度性能、光电响应性能等测试条件、测试要求及测量步骤等。本文件适用于照明用光传感器的性能测试。
	
	

	
	SJ/T 11871-2022
	照明用红外传感器的性能要求
	本文件规定了照明用红外传感器的性能要求。本文件适用于各种照明系统的照明用红外传感器。
	
	

	
	SJ/T 11872-2022
	照明用照度传感器的性能要求
	本文件规定了照明用照度传感器的性能要求，包括电性能、光电性能、温度特性及数据传输方式等。本文件适用于光谱范围为380 nm ~ 780 nm的可见光照明系统用照度传感器。
	
	

	
	SJ/T 11873-2022
	超声波测距传感器总规范
	本文件规定了超声波测距传感器的分类和命名、技术要求、试验方法、检验规则，以及标志、包装、运输和储存等。适用于家用电子、安防电子、医疗电子、工业仪表及汽车电子等领域采用压电元件而制作的用于空气中测距的超声波传感器。
	
	

	
	SJ/T 11874-2022
	电动汽车用半导体分立器件应力试验程序
	本文件规定了电动汽车用半导体集成电路的分级及最低应力试验程序（适用应力试验程序组成器件检验方案）。
本文件用于指导制定电动汽车用分立器件检验方案的确定。
	
	

	
	SJ/T 11875-2022
	电动汽车用半导体集成电路应力试验程序
	本文件规定了电动汽车用半导体集成电路的分级及最低应力试验程序（适用应力试验程序组成器件检验方案）。

本文件用于指导制定电动汽车用集成电路检验方案的确定。
	
	

	
	SJ/T 11467-2022
	电子电气产品中有害物质的风险评估指南
	本文件提出了电子电气产品中有害物质的主要风险源识别方法，以及对风险的分析和评价方法，同时提出了风险应对的决策及对风险的监视和评审。本文件适用于对电子电气产品中有害物质的风险评估。
	SJ/T 11467-2014
	

	
	SJ/T 11876-2022
	电子电气产品有害物质管理与实施评价指南
	本文件提出了组织策划和实施有害物质过程管理的方法和细则，以及评价组织有害物质管理水平的方法。本文件适用于组织开展以下工作时使用：a)制定和编制组织的有害物质管理实施细则；b)对组织内部或其外部供方的有害物质管理水平及实施效果开展评价。
	
	

	
	SJ/T 11877-2022
	打印机及多功能一体机制造业绿色工厂评价要求
	本文件规定了打印机及多功能一体机制造业绿色工厂评价（以下简称评价）的原则、方法、指标体系及要求、程序和报告等。
本文件适用于对具有打印机及多功能一体机产品实际生产过程的工厂进行评价。
产品包括用纸幅面为A4、A3，最高印刷速度小于或等于70页每分的激光打印机、喷墨打印机、热打印机、针式打印机，以及以打印为基本功能的数字式多功能一体机等；其他静电成像设备、喷墨成像设备、热成像设备，以及类似产品的生产工厂可参照使用。
	
	

	
	SJ/T 11878-2022
	电视机制造业绿色工厂评价要求
	本文件规定了电视机制造业绿色工厂评价（以下简称评价）的原则、方法、指标体系及要求、程序和报告等。
本文件适用于对具有电视机产品实际生产过程的工厂进行评价。
	
	

	
	SJ/T 11879-2022
	电子信息制造业绿色园区评价要求
	本文件规定了电子信息制造业绿色园区的评价要求，描述了对应的评价程序及方法。
本文件适用于评价以电子原材料生产、电子元器件制造、整机组装、信息服务等为主导产业且工业增加值占比超过50%的工业园区。
	
	

	
	SJ/T 11880-2022
	发光二极管制造业绿色工厂评价要求
	本文件规定了发光二极管制造企业绿色工厂评价（以下简称“评价”）的通则、评价要求、评价方法和评价程序、评价报告。
本文件适用于对具有发光二极管产品实际生产过程的企业进行绿色工厂评价。
	
	

	
	SJ/T 11881-2022
	微型计算机制造业绿色工厂评价要求
	本文件规定了微型计算机制造业绿色工厂评价（以下简称评价）的原则、方法、指标体系及要求、程序和报告等。
本文件适用于对具有微型计算机（包括台式微型计算机和便携式微型计算机）产品实际生产过程的工厂进行评价，其他类型微型计算机产品的绿色工厂评价可参照执行。
	
	

	
	SJ/T 11882-2022
	液晶面板制造业绿色工厂评价要求
	本文件规定了液晶面板制造业绿色工厂评价（以下简称“评价”）的原则、方法、指标体系及要求、程序和报告格式等。
本文件适用于对具有液晶面板产品实际生产过程的工厂进行评价。
	
	

	
	SJ/T 11883-2022
	扩散炉热平衡和热效率及综合能耗的计算方法
	本文件描述了扩散炉热平衡测试与计算基准、测定项目及测定方法、热平衡计算方法、热效率计算方法、综合能耗计算方法。
本文件适用于扩散炉热平衡、热效率及综合能耗的计算。对于其他类型的电阻炉热平衡、热效率及综合能耗的计算可参考本文件。
	
	

	
	SJ/T 11884-2022
	电子玻璃制造业节能诊断技术规范
	本文件规定了电子玻璃制造业节能诊断的工作原则、内容和流程、方法与技术要求。
本文件适用于电子玻璃制造业相关用能单位开展节能诊断工作。
	
	

	
	SJ/T 11451-2022
	扩散炉能源消耗规范
	本文件规定了扩散炉能源消耗等级指标、可比单耗计算方法和评价规则。
本文件适用于工作温度在400 ℃～1350 ℃的扩散/氧化、退火、合金工艺使用的扩散炉。
	SJ/T 11451-2013
	

	
	SJ/T 11450-2022
	单晶炉能源消耗规范
	本文件规定了单晶炉能源消耗等级指标、可比单耗计算方法和评价规则。
本文件适用于装料量为420kg~1000kg的单晶炉（包含二次加料）。
	SJ/T 11450-2013
	

	
	SJ/T 11885-2022
	动力锂离子电池行业绿色供应链管理规范
	本文件规定了动力锂离子电池行业企业绿色供应链管理的相关要求，包括管理要求、绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色物流、绿色回收、信息管理、绿色信息平台建设及信息披露、文件。
本文件适用于动力锂离子电池行业企业绿色供应链管理。
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